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摘要(译)

一种改善主动式有机发光二极管的显示均匀度的方法，此方法于一基板
上形成一第一金属层，再利用光刻、蚀刻制作工艺图案化第一金属层以
定义出数条扫描配线、数个栅极以及数条金属配线，其中本发明利用增
加第一金属层的厚度来降低第一金属层的电阻值。本发明还可以用具有
低电阻系数的材质来作为第一金属层的材质，亦可降低第一金属层的电
阻值。由于第一金属层的电阻值可以有效的降低，因此本发明可改善主
动式有机发光二极管的显示均匀度，并提高其使用寿命。
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